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Telefunken Transistor BF441

Datasheet

BF 441

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-HF-Transistor fir AM- und
FM-ZF-Stufen in Emitterschaltung.

Silicon PNP epitaxial planar RF transistor for AM and FM-IF stages in

common emitter configuration.

Vorldufige technische Daten - Tentative data
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Gewicht - Weight
max. 0,2 g

40 v
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25 mA
300 mW
150 *C
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Warmewiderstand - Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung Ripaa

Statische KenngridBen - DC characteristics

Umgebungstemperatur t4n = 25°C

Kollektorreststrom

—Ugg =~ 20V -lceo
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

“lg = 10 pA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

—I.: = 1mA
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

=lg = 10 pA
Basis-Emitterspannung

-Upg = 10V, =lpg = 1mA -Uge
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

=Upg = 10V, =Ip 1mA hee

Dynamische KenngréBen - AC characteristics

Umgebungstemperatur ty = 25°C

Transitfrequenz
=Upg = 10V, =lp = 1mA, f = 100MHz fr
Rickwirkungskapazitat
=Upcg = 10V, =lg = 1mA, | = 04TMHz Cie
Rauschmal, Emitterschaltung
=Upg = 10V, =lg = 1 mA, Rg = 2000,
f=200kHz F
KurzschluB-Vorwartssteilheit
“Upg = 10V, —lg = 4mA, T = 36MHz | v
Kollektorstrom fir | ¥fa | masx.
-Upg = 10V, f = 36MHz =g
KurzschluB-Ausgangsadmittanz
-Ugg = 10V, -lg = 1mA, f = 047MHz  gge
=107 MHz gge
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350 "C/wW
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105 s



